
 

 

Приложение 1.1 

Сведения о ведущей организации 

1. 
Полное наименование 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем технологии 

микроэлектроники и особочистых материалов 

Российской академии наук 

2. 
Сокращенное наименование 

организации 
ИПТМ РАН 

3. Ведомственная принадлежность 
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

4. Место нахождения 
142432, г. Черноголовка, Московская область, ул. 

Академика Осипьяна, д.6 

5. 
Почтовый адрес организации с 

указанием индекса 

142432, г. Черноголовка, Московская область, ул. 

Академика Осипьяна, д.6 

6. 
Телефон с указанием кода 

города 
+7(496)524-4060 

7. Адрес электронной почты general@iptm.ru 

8. 
Адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 
http://www.iptm.ru/ 

9.  Руководитель организации Рощупкин Дмитрий Валентинович 

10.  Уполномоченный   

11. Должность Директор 

12 Ученая степень Доктор физико-математических наук 

13. Ученое звание Член-корреспондент Российской академии наук 

14 

Список основных публикаций 

работников ведущей 

организации по тематике 

диссертации в рецензируемых 

научных изданиях за последние 

5 лет (не более 15 публикаций) 
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